Аурофильные терпиридиновые лиганды с двумя серосодержащими фрагментами и их координационные соединения с переходными металлами
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В последнее десятилетие существенно вырос интерес к наноэлектронике, а именно к созданию одноатомных одноэлектронных устройств, например одноэлектронных транзисторов. Одноатомное одноэлектронное устройство содержит один или несколько выделенных атомных центров, на которых возможна локализация дополнительных электронов. Перспективными молекулами для создания одноэлектронных транзисторов являются металлсодержащие органические производные [1-3].
Терпиридиновые лиганды, имеющие в составе два серосодержащих фрагмента, способны хемосорбироваться на двух находящихся на расстоянии 2-4 нм золотых наноэлектродах, что дает возможность, варьируя потенциал электродов, изменять зарядовое состояние координированного такими лигандами иона металла. В данной работе мы разработали синтетическую стратегию получения фенилтерпиридинов с двумя терминальными дисульфидными фрагментами, расположенными на расстоянии, позволяющиеся им адсорбироваться  на двух золотых наноэлектродах (Схема 1). Рассмотрены также альтернативные синтетические подходы к лигандам данного структурного типа.
Учитывая возможность терпиридиновых производных образовывать моно- и бис-лигандные координационные соединения с родием и рутением [4-5], была исследована возможность получения координационных соединений лигандов 4 с солями Rh(III) и Ru(II).
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Схема 1. i = K2CO3,MeCN, t oC; ii = ROH/EtOH, NH3/H2O; iii =HOBt, HBTU, DIPEA, DMF
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